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Anordnung zur Uberwachung einer Impulsquelle

auf Impulsausfall

Wirkungsweise

Am Eingang liegen die zu Ulberwachenden Impulse mit
Hochvolt-MOS-Pegel. Uber die Diode und Ry wird der Kon-
densator C aufgeladen, am Eingang e, liegt negative Span-
nung. Wird S (Taste) kurz betétigt, kippt die Anordnung und
verbleibt auch nach Offnen des Schalters in diesem Zu-
stand.

Fallen nun die Impulse am Eingang aus, so entladt sich C
Uber Ry und R, und nach Ablauf einer bestimmten Zeit kippt
die Anordnung zuriick. Dieser Zustand wird auch aufrecht-
erhalten, wenn am Eingang wieder Impulse erscheinen. Erst
nach erneuter Betdtigung der Taste S kippt die Schaltung
in den Zustand mit negativer Spannurng am Ausgang.
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Bild 1: Schaltung
I_D—""—”Cog_l zur Uberwachung
R Ry o einer Impulsquelle
auf Impulsausfall

Hinweise zur Dimensionierung

Ist die Frequenz so hoch (bzw. der Wert von C so groB),
daB die Welligkeit der Spannung am Kondensator zu ver-
nachldssigen ist, und wird die Spannung am Eingang e; des
Gatters wdhrend der Impulspause Ty mit U. bezeichnet,
dann gilt (s. Bild 2)
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v
Bild 2: Zeitverlauf —
der Eingangs-
spannung
R = Rl L; =
Ue

Soll auch in den Impulspausen am Eingang des Gatters
eine Spannung von —9V stehen und wird mit einer Ein-
gangsspitzenspannung von —11V (minimale Versorgungs-

* spannung U, und Beriicksichtigung des Spannungsabfalls

durch R) gerechnet, dann ergibt sich

R=45R, (E 1)
T,
Die Zeit, die vergeht, bis die Schaltung nach dem Ausfall
der Impulse am Eingang zuriickkippt, ergibt sich aus
T = (R| + R)C
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Uy, ist die Spannung am Eingang ey, bei der die Ausgangs-
spannung aus dem negativen S&ttigungsbereich austritt. Sie

‘betragt bei dem betrachteten Gatter etwa —5,5, V.

Mit den o. a. Werten wird
T=057
Peter Taege
Rundfunk- und Fernsehtechnisches Zentralamt Berlin

Monostabile Schaltung in Hochvolt-MOS-Technik,
die vor Ablauf der Schaltzeit zuriickgestellt werden kann

Wirkungsweise

Die Schaltung stellt eine Abwandlung des in dem Beitrag
»Monostabile Schaltung in Hochvolt-MOS-Technik” im
Heft 7 (1982) S. 437, vorgestellten Mono-Flops dar. Im sta-
tiondren Ausgangszustand liegt 1 sowohl an den Eingéngen
als auch am Ausgang von Gj. Als Triggersignal dient der
1-0-Ubergang am Ausgang von Gj, durch den iiber C,
beide Eingénge von G; kurzzeitig auf 0 gelegt werden, was
auch 0 am Ausgang von G, bewirkt. Durch die Riickkopp-
lung iiber C; bleibt der Gatterausgang auf 0, bis C; iber
R; auf ein Potential aufgeladen ist, das die Schaltkreisein-

géinge als 1 werten. Endet der auslésende Impuls bereits
vor Ablauf dieser Zeit, so werden durch dessen 0-1-Riick-
flanke beide Eingdnge und damit-auch der Ausgang von
G, auf 1 gelegt, was die schnelle Umladung von C; ein-
leitet. Die Riickladediode D; wirkt zugleich als Schutz ge-
gen das Auftreten zu hoher negativer Spannungen an den
Gattereingdngen von G;. Den Umladestrom von C; be-
grenzt der zum Differentiationsglied Cp, R, gehdrende Wi-
derstand. R; verhindert gemeinsam mit D, das Auftreten zu
hoher positiver Spannungen an den Eingéngen von G;
(vgl. auch S. 640).
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Hinweise zur Dimensionierung

G; muB eine Amplitude von > 11V erzeugen, weil sonst der
G, sperrende 0-Pegel nicht erreicht wird. Liegt sie nicht
tiber 13V, kénnen R; und D, entfallen und die Gatterein-
gdnge direkt an C, angeschlossen werden, z.B. bei G

= U106 D (vgl. auch unten). C; mdglichst > 330 pF, da-

mit die Eingangskapazitdt von G, ohne EinfluB auf die
steuernden Spannungsspriinge bleibt [trotz der héheren Ein-
gangskapazitét wirkt sich die Ansteuerung beider Gatterein-
gange glinstiger auf das Schaltverhalten aus als die nur
eines Einganges (anderer an —13 V)].

Fir Up= —5V und U, = —13V betrdgt die Schaltzeit
t=~05T;, Ty = RiCy, Ry, Ry > 47kQ,
vorzugsweise Ry > R; (schnelle Riickladung),
RiCi > RyCy, R > 3,9 kQ.

Spielt die Schaltverzégerung keine Rolle, kann R; so groB
gewdhlt werden, daB der Eingangsstrom auch ohne D, auf
< 100 «A begrenzt wird. : :

Fir Schaltzeiten im ms- oder s-Bereich ergibt sich mit
Ri =2,2MQ in Abhdngigkeit von C; eine Schaltzeit von
etwa 1 ms/nF. Aus den iibrigen Bedingungen folgen als
weitere zweckmdBige Werte: C; = 1 nF, Ry =56 kQ.

[Falls C; > 10nF gewdhlt wird, muB in Reihe zu D; ein
Schutzwiderstand > 12 kQ eingefiigt werden; s. auch Heft7
(1982) S. 437].

Bei Verwendung von D; und D,: Doppeldiode SAL 41
zweckmdBig.

Bei Verwendung von D; allein: z. B. SAY 17, SAY 18, SAY 40.

Christoph Graupner\
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Zusammenstellung von Grundschaltungen
zur einseitigen Verlangerung oder Verkiirzung von Signalen

(Hochvolt-MOS-Technik)

Vorbemerkung

Die Signale sind als logische Signale dargestellt (1 oben
0 unten). In der Hochvolt-MOS-Logik ist logisch 1 L-Pegel
(< —9V) und logisch 0 H-Pegel (> —2V).

Es wird darauf hingewisen, daB es bei MOS-Schaltkreisen
nicht zuldssig ist, den Widerstand eines Differentiationsglie-
des an 0V anzuschlieBen. Es entsteht dann bei der 1/0-
Flanke eine positive Leerlaufspannung von =~ 413V, die
durch die integrierte Eingangsschutzdiode begrenzt wird,
was nach Angaben des Herstellers nicht zuldssig ist. Zulds-
sig sind nur Spannungen < 403V, d.h., auch eine Si-
Diode parallel zum Eingang schafft keine Abbhilfe (Schwell-
spannung > 0,6 V). Bei den hier angegebenen Schaltungen
zur Differentiation treten nur Spannungen < 0 auf, wenn
der steuernde Schaltkreis an —U, = 13V angeschlossen ist.
Bei U102D, U103D, U104 D ist die Ausgangsamplitude
> 13V. In diesen Fdllen muB ein Gatter U106 D oder
U 107 D zwischengeschaltet werden.

Hinweise zur Dimensionierung

Alle Widerstéinde > 47 kQ. Bei R < 47 kQ werden gemdB
Angaben des Herstellers (Worst Case) die Toleranzen der
MOS-Pegel u.U. nicht mehr eingehalten, und es dirfen
dann an die betreffenden AnschluBpunkte keine weiteren
MOS-Eingdnge angeschlossen werden.

T

Die angegebenen Zeiten beziehen sich auf Up=—5YV,
d. h. die Eingangsspannung, bei der sich normalerweise der
Ubergang von-einem Schaltzustand zum anderen vollzieht,
und einen L-Pegel von —13V. AuBerdem wird vorausge-
setzt, daB vor jedem Ubergang der stationdre Zustand er-

_ reicht ist. (Vorsicht bei Impulsfolgen!)

Bei den Schaltungen 5 und 6 kann die Rickladezeit durch
die gestrichelt angegebene Diode verkiirzt werden. C dann
< 10nF (zuldssige KurzschluBkapazitdt). Am steuernden
Gatter treten dann Signalverzerrungen auf, die gegebenen-
falls zu berticksichtigen sind.

Abhilfe

Vorwiderstand > 47 kQ vor der Diode, der natirlich die
Riickladezeit wieder verldngert.

Dr. Alfred Tolk
Rundfunk- und Fernsehtechnisches Zentralamt
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Ausgangssignal bei

Schaltung Eingangsspannung:

Verzogerung Vorderflanke t=05T
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Verzogerung Rickflanke
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Differentiation 0/1(siehe auch 4) t=057
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